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Stanovisko

habilitaénej komisie na udelenie titulu docent

Ing. Luka3ovi Nagyovi, PhD. v odbore habilitatného konania a inauguracného konania
Elektronika.

Stanovisko vypracovala habilitaéna komisia v zloZeni:

Predseda: prof. Ing. Ivan Hotovy, DrSc. — Fakulta elektrotechniky a informatiky,

Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Clenovia: prof. Ing. Miroslav Husak, CSc. - Fakulta elektrotechnicka, Ceské vysoké uéeni
technické v Praze

prof. Ing. Jan Saliga, PhD. — Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technicka
univerzita v KoSiciach

Oponenti: prof. Ing. Jifi Jakovenko, PhD. - Fakulta elektrotechnicka, Ceské vysoké uceni

technické v Praze

prof. Ing. Du$an Pudi$, PhD. — Fakulta elektrotechniky a informacnych
technoldgii, Zilinské univerzita v Ziline

doc. Ing. Roman Sotner, PhD. — Fakulta elektrotechniky a komunikacnich
technologii, Vysoké uceni technické v Brné

1. Zakladné tdaje o uchadzacovi:

Meno: Lukas Nagy

Datum a miesto narodenia: 22.04. 1985, Myjava

Pracovisko: Ustav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky,

Slovenska technickd univerzita v Bratislave

Akademické a vedecké hodnosti: Ing., PhD.

. Nazov habilitaénej prace: ,Prispevok k ultra nizkonapdatovym a nizkoprikonovym
systémom na Cipe”.

. Nazov habilitaénej prednasky: ,EKV model MOS tranzistora v ,bulk-driven” metodike
navrhu 10“,

. Termin a miesto konania habilitaénej prednasky: 13.03. 2025 o 11:00 hod. v zasadacke
dekana, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, llkovi¢ova 3,
841 04 Bratislava.

. Termin a miesto konania obhajoby habilitatnej prace: 13.03. 2025 o 11:00 hod. v
zasadacke dekana, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, lkovicova 3,
841 04 Bratislava.




sare 8 FLY SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
:::: FEI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

6. Stanovisko oponentov habilitacnej prace:

prof. Ing. Jifi Jakovenko, PhD. — Fakulta elektrotechnicka, CVUT v Praze

Z piedlozené préace plyne, Ze se habilitant uvedenou problematikou zabyval velmi podrobné
a obeznamil se s nezbytnou problematikou tykajici se ndvrhu analogovych integrovanych
obvodi s nizkou spotiebou, tak i s praktickym navrhem Cipu a experimentainim testovanim.
Ing. Nagy fesil svoji praci samostatné a jeho vlastni podil na puvodnosti feseni je
neoddiskutovatelny. Zavéry publikované v predlozené praci maji nepochybny vyznam pro
navrh analogovych nizko pikonovych integrovanych obvodu.

prof. Ing. Dusan Pudis, PhD. - FEIT, Zilinska univerzita v Ziline

Po prestudovani predlozenych materidlov a verejne dostupnych materidlov konstatujem, Ze
Ing. Luka$ Nagy, PhD. je vedeckou osobnostou s vedeckymi skusenostami a s dobrou
pedagogickou schopnostou vzdelavat mlada generaciu v oblasti polovodi¢ovych logickych
prvkov a obvodov s dérazom na néavrhové schopnosti. Zaroven spliia vietky kritéria
vyzadované pre uspe$né habilitatné konanie aj po formalnej stranke v ramci vsetkych
hodnotenych parametrov.

doc. Ing. Roman Sotner, PhD. — FEKT, Vysoké uceni technické v Brné

Téma prace spada do oboru habilitace aje aktudini vzhledem k sou¢asnému stavu védy,
prace obsahuje nové originalni informace, vysledky byli publikované na mezinarodni urovni
(jiz ziskaly a ziskavaji citaéni ohlas a uznani védeckou komunitou) a maji i prakticky dopad.
Uchaze¢ Dr. Nagy zcela spliiuje vysoké odborné, védecké, pedagogické iosobnostni
pozadavky pro docentskou akademickou pozici a jedna se o uznavaneho experta. Na zaklade
pfedlozenych dokumentu doporuéuji praci k obhajobé a podporuji jmenované Dr. Nagya
docentem v oboru Elektronika.

7. Hodnotenie habilitaénej prace habilitacnou komisiou:

Habilitaénd praca poskytuje prispevok k problematike ultra nizkonapédtovych a
nizkoprikonovych systémov na Cipe, ktoré prispievaji k znizeniu prikonu novonavrhovanych
integrovanych obvodov. St tu kriticky rozobraté nutnosti presného modelovania vlastnosti
MOS tranzistorov nanometrovych rozmerov ako aj optimalizacia a ruény navrh ochrannych
EDS &truktir na baze uzemnenych MOS tranzistorov. Autor venuje pozornost aj navrhu
a analyze napatového komparatora pracujiceho s velmi nizkym napatim pod 0,4V.

Predlozenad praca podrobne vysvetluje naplnenie vizie o plne integrovanom RF zberaci
energie, pricom sa kladie déraz na schopnost systému pracovat s ultra nizkymi hodnotami
napatia a prikonu.

Habilitant sa sustredil na vyvoj kompaktného &kalovateiného modelu EKV tranzistora
s moznostou vyuZitia nestandardnej navrhovej metodiky riadenia vlastnosti MOS tranzistora,
pricom porovnava vysledky experimentalnych merani ziskanych z prototypovych vzoriek
tipov vyrobenych v 130 nm technoldgii s vysledkami svojich simulécii. Pri optimalizacii
vnutornej spotreby ochrannych ESD Struktur bol vytvoreny VerilogA behavioralny model pre
obvodovy simulator, ktory poskytuje presnu informaciu o spotrebe periférnych obvodovych
prvkov 10. Prinosom sa javi aj vyvoj komparatora, vramci ktorého bola navrhnuta
modifikovana topologia v 65 nm CMOS technoldgii, pricom parametre obvodu boli hibkovo
verifikované pomocou simuldcii z vyestrahovanymi parazitami.
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Oponenti habilitacnej prace, ako aj ¢lenovia habilitacnej komisie jednoznacne potvrdili, Ze
predlozena praca spliia pozadované kritéria FEI STU v Bratislave na habilitaciu.

8. Hodnotenie habilitaénej prednasky habilitatnou komisiou:

Habilitant vo svojej prednaske prezentoval vysledky svojej doterajsej vedeckej a vyskumnej
prace ako aj aktualnu situaciu a nové poznatky v oblasti ndvrhu analégovych a zmiesanych
systémov na Cipe s ultra nizkou hodnotou napajacieho napatia. Prednaska bola zamerana na
zakladné vlastnosti a princip ndvrhu zberaov energie integrovanych na jednom cipe, so
zameranim sa na buduci vyvoj plne integrovaného zberaca energie, priCom bolo zdéraznené,
ie pre uspesny vyvoj akéhokolvek obvodu pracujiceho s ultra nizkym napatim je potrebny
presny simulaény model ako aj ¢asto krat nekonvencné dizajnérske postupy ¢i topologie
obvodov.

Habilitacna prednaska sa vyznadovala vysoko odbornym zvladnutim prezentovanej
problematiky a mala velmi dobri pedagogicku uroven. V diskusii habilitant fundovane
zodpovedal na vsetky poloZené otazky.

9. Stanovisko habilitaénej komisie k vysledkom pedagogickej, vedeckovyskumnej a
odbornej ¢innosti

Pedagogicka ¢innost:

Habilitant viedol avedie pravidelne od svojho nastupu na FEI STU vroku 2011 cvicenia
z predmetov Navrh a spolahlivost |0 a systémov, Automatizovany navrh 10, Logické systémy,
Cislicové aimpulzové obvody, Navrh a diagnostika 10, pricom pripravil Zbierku riesenych
prikladov vpredmete Logické systémy. Vsucasnosti sa podiela aj na prednaskach
z predmetov: Logické systémy, Programovatelné 10, Rekonfigurovatelné elektronické
systémy a Spolahlivé digitalne systémy. Uspedne viedol 9 Studentov v ramci ich bakaldrskej
prace a8 Studenti uspeSne obhdjili pod jeho vedenim diplomovu pracu. Menovany je
Vedeckou radou FEI STU schvalenym ¢lenom skisobnych komisii pre bakalarsky a inZiniersky
stupen vzdelavania.

Vedeckovyskumna cCinnost’:

Habilitant bol rieSitelom spolu 14 vyskumnych projektov VEGA, APVV, ako aj
medzinarodnych EU projektov H2020 v ramci platformy ECSEL, ktoré boli tspesne ukonéené,
pricom niektoré projekty este stdle prebiehaju. V projekte VEGA snazvom Rozvoj
modelovania MOS tranzistorov pre navrh ultra nizkonapatovych 10 v nanotechnolégiach je
habilitant zodpovednym riesitelom.

Podla predloZenej publika¢nej Cinnosti habilitant prezentoval ako autor a spoluautor 74
prispevkov, ztoho 6 prac v kategorii A+, 11 préac v kategorii A, 46 prac v kategorii A-. Je
spoluautor 2 kapitol vo vysokoskolskych ucebniciach vydanych v zahrani¢i. Na svoj
publikacnu aktivitu eviduje 99 citécii v databazach WOS alebo Scopus.

Odborna ¢innost:

Je ¢lenom programového vyboru medzinarodného sympodzia IEEE International Symposium
onDesign and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS) od roku 2016 ako aj
medzindrodnej konferencie IEEE International Conference RADIOELEKTRONIKA. Pravidelne
recenzuje vedecké ¢lanky v ¢asopisoch a zbornikoch.
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10. Odporuéanie habilitaénej komisie pre VR FEI STU:

Habilitaéna komisia v zmysle kritérii FEI STU a vyhlasky MSVVaS SR &. 246/2019 Z.z. o
postupe ziskavania vedecko-pedagogickych titulov alebo umelecko-pedagogickych titulov
docent a profesor, po prestudovani predloienych dokladov, na zdklade oponentskych
posudkov, odborného postudenia trovne prednesenej habilitaénej prednasky a vysledku
obhajoby habilitatnej prace konstatuje, ze

Ing. Lukas Nagy, PhD.

spifia podmienky na udelenie titulu docent a odporuéa jeho udelenie v odbore habilitacného
konania a inauguraéného konania Elektronika.

Predseda habilitacnej komisie (podpis):

prof. Ing. lvan Hotovy, DrSc., :
UEEEESTUvBemlslave . e ST e (R
Clenovia komisie (podpisy):

prof. Ing. Miroslav Husak, CSc.,

Fakulta elektrotechnickd, CVUTvPraze = oo R s

prof. Ing. Jan Saliga, PhD.,
Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v KoSiciach
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Bratislava, 13.03.2025




